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(57) Abstract: A rectifier circuit for at least one phase (R, S, T) is disclosed, which includes a first 
vector group system (1), provided for each phase (R, S, T), comprising a first main vector group 
(4), formed by a power semiconductor switch and a capacitor (3), connected to the power semicon- 
ductor switch (2) and with at least one intermediate group (7), formed by two serially -connected 
controlled power semiconductor switches (5) and a capacitor (6), said intermediate group(s) (7) 
being connected to the first main vector group (4). The first vector group system further comprises 
a second main vector group (9), formed by a power semiconductor switch (8), whereby the or an 
intermediate group (7) is connected to the second main vector group (9). According to the inven- 
tion, the rectifier circuit may be simplified and the incidence of faults reduced, whereby the power 
semiconductor switch (2), the first main vector group (4) and the power semiconductor switch 
(8) in the second main vector group (9) are each formed from a passive uncontrolled electronic 
component (11) with unidirectional current flow. To improve the storage of electrical energy with 
several phases (R, S, T), the first vector group systems (1) of the phases (R, S, T) are connected to 
each other in parallel. 

(57) Zusammenfassung: Es wird eine Umrichterschaltung fur mindestens eine Phase (R, 
S, T) angegeben, die ein fur jede Phase (R, S, T) vorgesehenes erstes SchaJtgruppensystem 
(1) umfasst, welches eine durch einen Leistungshalbleiterschalter (2) und durch einen 
mit dem Leistungshalbleiterschalter (2) verbundenen Kondensator (3) gebildete erste 
Hauptschaltgruppe (4) aufweist, und welches mindestens eine durch zwei in Serie geschaltete 
ansteuerbare Leistungshalbleiterschalter (5) und durch einen Kondensator (6) gebildete 
Zwischenschaltgruppe (7) aufweist, wobei die oder eine Zwischenschaltgruppe (7) mit der 
ersten Hauptschaltgruppe (4) verbunden ist. Weiterhin weist das erste Schaltgruppensy stern eine 
durch einen Leistungshalbleiterschalter (8) gebildete zweite Hauptschaltgruppe (9) auf, wobei 
die oder eine Zwischenschaltgruppe (7) mit der zweiten Hauptschaltgruppe (9) verbunden isL 
Zur Vereinfachung und zur Verringerung der Storanfalligkeit der Umrichterschaltung ist der 
Leismngshalbleiterschalter (2) der ersten Hauptschaltgruppe (4) und der Leistungshalbleiter- 
schalter (8) der zweiten Hauptschaltgruppe (9) jeweils nur durch ein passives nicht ansteuerbares 
elektronisches Bauelement (1) mit unidirektionaler Stromfuhrungsrichtung gebildeL Zur 
Erhohung der Speicherfahigkeit von elektrischer Energie sind bei mehreren Phasen (R, S, T) die 
ersten Schaltgruppensy steme (1) der Phasen (R, S, T) parallel miteinander verbunden . 
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